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N'bの ポ イン ト・コンタク トに100.03GH:Zの ミ リ波

を照射 した時のV一 工特性。原点は見易 くするためず らし

てあ り,マ イク ロ波出力はd.bmで 示 されている。

Od.bmは1mWを 意 味す る。

電aス テップが206.8uVの 間 隔で現われている。


